－－半導體的光學性質－－

1、 授課教師：鄭振益

2、 課程學分：單學期三學分

3、 教學目標：

半導體相關產業幾乎已經變成台灣經濟的主軸。近年來在國內中，半導體相關產業的就業需求已佔國內的大宗。當許多非理工系的畢業生還在為就業而煩惱時，高科技產業的主管卻為人才不足而嘆氣。對於理工系的同學們，準備好就業時所需要的知識及技能將是非常重要的。
本課程可以說是半導體物理的進階課程。其內容主要為以半導體物理中之物理基礎來探討在半導體材料中所發生的粒子之遷移過程。其遷移過程，簡單來講，就是吸收、輻射以及誘導輻射之過程。本課程將探討粒子(電子、電洞、激子…等)在半導體材料中所發生之遷移過程中所產生的一些光學現象。瞭解這些現象對將來不管是對半導體產業或是光電產業，在就業時都將有很大的幫助。
4、 授課範圍：

1. 介紹壓力、溫度、電場以及磁場對半導體的影響。

2. 介紹半導體材料中所發生的吸收、輻射以及誘導輻射的現象。

3. 介紹輻射再結合以及非輻射再結合。

5、 授課方式：

       投影片上課為主。

6、 課程綱要：

1、 序論 –半導體基礎物性
2、 壓力、溫度、電場以及磁場對半導體的影響
3、 吸收過程
4、 輻射過程
5、 非輻射再結合
6、 誘導輻射
7、 使用課本：Optical processes in semiconductor               Jacques I. Pankove       Dover Publication
8、 參考書目：

1. 半導體元件物理與製作技術  施敏原著 張俊彥譯 

2. Introduction to optics     Frank L. Pedrotti
9、 成積考核：

1. 出席率： 30﹪
2. 討論及發問： 10﹪

3. 期中考：  30﹪

4. 期末考： 30﹪

課程守則

總分 = 期中 ×0.3 + 期末 ×0.3

+ 平常（點名：30 － 缺席 ×2/次 
+ 發問 ×1~3/次）

缺席：扣總分2分/次 ； 超過4次（> 4 → 不及格）

遲到：第一節到（三次＝缺席） ；第二節到（兩次=缺席）

；第二節超過20分（缺席）

早退：視同缺席

事假：事先報備 ； 證明文件
病假：事先報備 ； 兩次病假中須一次有就醫證明
上課注意事項：

睡覺 ─ 請不要趴在桌上
講話 ─ 請不要讓我聽到
手機 ─ 請記得關
上洗手間 ─ 請記得回來
